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(67) Die Erfindung betrifft eine Eilirichtung zum Kiihlen von schmalzflissigem Calciumcarbid, welche bei
ausreichender Kiihlung die Bedingungen fiir eine Abwéarmenutzung verbessert. Merkmale der Erfindung bestehen
darin, daB eine die Abstichmenge eines Carbidofens bei Einhaltung einer Schichtdicke bis zu 700 mm aufnehmende
Kiihlwanne so verfahrbar unter dem Abstichstutzen angeordnet ist, da nahezu die gesamte Flache der Kiihiwanne
nacheinander von dem Abstichstral | bestrichen werden kann, oder dal8 zwischen Carbidabstich und Kiihiwanne eine
bewegbare GieBpfanne vorgesebn ist und daB iiber der Kiihlwanne ein oder mehrer Strahlungswarmetauscher
angeordnet sind. Mit der Einrichtung ist es mdglich, daR beim Carbidabstich die Abkiihlzeit verkiirzt wird und ein Teil
der abgegebenen Warme nutzbar gemacht werden kann.
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Patentanspriiche:

1. Einrichtung zum Kihlen von schmelzfliissigem Calciumcarbid, dadurch gekennzeichnet, daB eine

die Abstichmenge eines Carbidofens bei Einhaltung einer Schichtdicke bis zu 700 mm aufnehmende

Kiihiwanne so verfahrbar unter dem Abstichstutzen angeordnet ist, da nahezu die gesamte Flache

der Kiihlwanne nacheinander von dem Abstichstrahl bestrichen werden kann und daB dber der

Kiihlwanne ein oder mehrere S:rahlungswirmetauscher angeordnet sind.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, da® die Kiihlwanne auferhalb des

Abstichbereiches des Carbidofens angeordnet ist und daB eine zwischen dem Abstichbereich des

Carbidofens und der Kithiwanne bewegbare GieRpfanne vorgesehen ist, deren AusfluB eine solche

relative Beweglicnkelit zu der Kihiwanne besitzt, daf® der Calciumcarbidstrahl nahezu die gesamte

Flache des Kiihltiegels bestreichen kann. '

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Kiihlwanne eine rechteckige
Form aufweist.

4. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daR die GieR3pfanneisoliertist.

5. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 an der Kiihlwanne eine Auswerf-
und/oder Kippeinrichtung angeordnet ist.

N

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Kiihlen von schmelzflissig abgestochenem Calciumcarbid, mit welcher die
Abkiihlzeit des Carbides verkiirzt wird und Méglichkeiten einer Abwirmenutzung bestehen.

Charakteristik der bekannten technischen L3sungen

Die Abkithlung der Rohcarbidschmelze von ca, 2000°C auf ca, 300°C bis 400°C erfolgt zur 2Z-itdurch sich drehende
Kiihltrommetn, die mit Kithlwasser offen berieselt werden. Diese Kithitrommeln haben bekannterweise eine Lénge von etwa 40
bis 45m und einen Durchmesser von 2 bis 3m.

Die Carbidschmelze erstarrt beim Abstich in die Kiihitrommel bzw. im Innern der Trommael.

Eino weitsre Variante der Carbidkilhlung ist das Tiegel-Block-Verfahren, bei welchem die Carbidschmelze in die GuBtiegel
abgestochen wird, dort erstarrt und nach Abkiihizeiten von 25 bis 30 Stunden in einer Kilhlhalle mit Carbidbrechern auf das
geforderte Kornspektrum zerkleinert wird.

Nachteilig wirkt sich bei allen Varianten der Carbidkiihlung aus, daB der in der Schmelze enthaltene Wirmeinhalt technisch nicht
genutzt wird.

In der DE-AS 1919415 wird ein Abstichtiegel beschrieben, der einen pyramidenstumpfférmigen Aufbau hat und dessen Boden
fest mit dem Fahrwerk eines Schienenwagens verbundaen ist. Es ist dadurch méglich, daB nach einem oberfldchlichen Erstarren
des eingefiillten Carbides die Tiegelwande bereits nach ca. 2 Stunden vom Baden abgehoben werden konnen, wobei in der
Schrift ausgefihrt wird, daB dadurch kiirzere Kilhlzeiten flr das Carbid erzielt werden konran, In der SU-PS 852292 wird ein
Verfahrenzur Herstellung von granuliertsm Calciumcarbid beschrieben, bei welchem die Carbidschmelzein einem Gemisch mit
sinem Anteil von 20 bis 40% des Schrrelzvolumens mit festem Calciumcarbid in die Kiihl- bzw, Granuliertrommel aufgegeben
wird. Die Carbidschmelze wird dazu zuserst in Tiegel gefiillt, wobei sich eine Kruste ausbildet, und dann je nach Abkiihlzeit im
geforderten fest/fliissig Verhiltnis der Trommel zugefiihrt.

Eskann mit den geschilderten Varianten der Carbidkiihlung zwar Einfluf auf die Abkiihizeit des Carbides ggnommen werden, es
ist jedoch nicht méglich, eine Nutzung der Abwéirme aus der Carbiuschmelze bzw. der sich gebildeten Carbidkruste in einem
hohen Temperaturbereich zu gewahrleisten.

Ziel der Erfindung

Zialder Erfindung ist es, eine Einrichtung 2um Kithlen von schmelzfliissigem Calciumcarbid zu schaffen, die bei Gewdhrleistung
einer sicheren und ausreichenden Kiihlung die Bedingungen fiir eine Abwérmenutzung verbessert.

Darlegung des Wesens der Erfindung

DerErfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zum Kiihlen von schmelzflissigem Calciumcarbid zu entwickeln, die
im hohen Temperaturbereich eine schnelie Abkiihlung hauptsdchlich durch Warmeabstrahlung erméglicht, dabei Abwarme mit
einem hohen Temperaturniveau anfalit. Das erstarrte Calciumcarbid soll eine verringerte Bruchfestigkeit aufweisen.
ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch geldst, dafd eine die Abstichmenge eines Carbidofens bei Einhaltung einer
Schichtdicke bis zu 700mm aufnehmende Kithlwanne so verfahrbar unter dem Abstichstutzen angeordnet ist, daB nahezu die
gesamte Fliche der Kiihlwanne nacheinander von dem Abstichstrahl bestrichen werden kann und daf iiber der Kilhlwanne ein
oder mehrere Strahlungswirmetauscher angeordnet sind.
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Es kann insbesondere bei unglinstigen Platzverhaltnissen zweckma8ig sein, die Kiihiwanne getrennt von dem Abstichbereich
des Carbidofens anzuordnan und elne GieBpfanne zum Transport des schmelzfliissigen Calciumcarbides vorzusehen, deren
AusfluB eine solche relative Bewegtichkeit zu der Kihiwanne besitzt, daB der Calciumcarbidstrahl nahezu die gesamte Fldche der
Kithiwanne bestreicken kann.

Vorteilhaft ist es, die Kithiwanne in rechteckiger Form auszufiihren.

Es kann zwackmiBig sein, die Gie®pfanne zu isolieren.

Weiterhin zweckm&RBig ist es, die Kiihlwanne in segmentierter Form zu gestalten.

Gem#R einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Kiiklwanne mit einer Auswerf- und/oder Kippeinrichtung versehen.

Ausmh}ungsbelspl_ol

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausflihrungsbeispiel néher erldutert werden.

Unterhalb der Abstichdffnung eines Calciumcarbidofens sind mehrere isolierte GieBpfannen zum Transport des schmelzfliissig
abzustechenden Calciumcarbides angeorsdnet. Die Anzahl ist vom Fassungsvermdgen und der zu erwartenden Abstichmenge
abhingig. Das mit der GieBpfanne beférderte Carbid wird nacheinander in eine Kiihlwanne entleert, wobei der
Calciumcarbidstrahl dabei nahezu die gesamte Fidche der Kilhlwanne bestreicht. Diese Kiithlwanne ist in einzelne Segmente
unterteilt L.nd nimmt den gesamten Carbidabstich auf. .

Die Schichtdicke des entstehenden Carbidblockes wird hierbei auf 700mm begrenzt. Uber der Kithiwanne sind mehrere
Strahiungswirmetauscher angeordnet.

Beim Abstich wird das schmelzfliissige Calciumcarbid mittels der GieBpfanne zur Kilhiwanne transportiert, dort in die einzelnen
Segmente ausgegossen unid auf Oberflaichentemperaturen von unter 1600°C gekiihit.

Dabei wird die Kiihiwanne so weiterbewegt, daB die gefiilltan Segmente jeweils unter den Bereich der
Strahlungswirmetauscher gelangen,

Durch die Bewegung der Kiilhiwanne werden im Laufe des Carbidabstiches weitere Schichten aufgebracht, die ebenfalls gekihit
werden.

Nach Bildung eines Blockes mit einer Schichtdicke bis zu 400mm bzw. Beendigung des Carbidabstiches werden die einzelnen
Carbidblécke mit einer Auswerfeinrichtung aus der Kilhlwanne entfernt und der Carbidblock einer weiteren Zerkleinerung und
Abkihlung zugefihrt, ‘

Durch die Abwirmenutzung kénnen ca. 5% der im Carbid enthaltenen Energie einem Verbraucher zur Verfiigung gestelit
werden.
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